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Tadris ili: Il tadris ili, (2024-2025) Semestr: IV
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Tadris formasi: Syani

Tadris dili: Azarbaycan dili
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Auditoriya N: 215,415

Saat:lll giin (i/h saat 14%5-154,111 gtin a/h 122°-155%5 mah.,V giin saat 1220-135% [ab.

Il. Miallim haqqinda malumat:

Adi, soyadi, elmi daracasi va elmi adi:Damirov Asaf Agacafar oglu t.i.f.d.,dosent
Maslahat saati: IV giin saat 10'° -11%0 alt hafts

E-mail {invani:asef.demirov@gmail.com

Kafedranin linvani: Lankaran sahar Fizuli 170 a Tadris korpusu

lI.Tovsiya olunan darslik, dars vasaiti ve metodik vasaitlar:

osas

1.Paolo Aliverti, terciima Elgiin Hssanov, Her kas ligiin Elektronika. Baki,
“BOOKZONE’_’- 2022,2-ci nasr,328 sah.

2. Sanaye va Innovasiyalar lizra Baki Dovlat Pega Markazi Elektronika. Baki, 2019.
460 sah.

3. A.M. Pasayev, A.R. Hasanov, i.8. isgandarov, F.A. Abdurahimov. Elektron
qurgularinin asaslari. Cild I. Elektron qurgularinin element bazasi. Darslik, Baki:
MAA, 2014, - 310s.

4.Internet saytlarinim materiallari.

dlava
5.Miirsaliyev O0.Q. Radiotexniki qurgularin aktiv elementlari. Baki. 2006.

IV.Prerekvizitlar: Fannin tadrisindan avval talaba informatikanin nazari asaslarini va
tarkibi, komputerin arxitekturasi hagqinda malumath olmahdir.

V.Korekvizitlar: Bu fannin tadrisi ilo eyni vaxtda basqa buna oxsar fenlarin tedrisine
ehtiyac yoxdur.
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VI. Fannin tesviri ve maqsadi: _ ) P _ ‘
Fonin tedrisinde esas magsed telebslerin komplter sistemlarinin aktiv el

bazasini, analoq elementleri @sasinda elektron cihaz ve qurgularinin tayinatini vq )
prinsplerini, sxemotexniki helli metodlannin yerine yetiriimesi gaydalarini  dyretmakday,
ibaratdir.

Komputer sistemlerinin aktiv element bazasinin, analoq eleme.ntlari asasinda
elektron cihaz ve qurgulaninin miasir sxemotexniki halli metodlarindan istifade olunmaqla
qurulmasi (elektron sxemlerinin sxemotexniki modellogdirilmasi - EWB- programinda
istifade olunmagla) yuksek keyfiyyetli ve etibarli komplter strukurlarinin hayata
kegiriimesine yonelmisdir.

Vil.Davamiyyete verilen telebler:

Fenn (izre semestr erzinde buraxiimig auditoriya saatlarinin Gmumi sayr Elmi
Suranin 16 may 2024-c il tarixli gerarina uygdun olaraq davamiyyat meyarlari nezara
alinmagla mieyyen olunmus hadden yuxar oldugu halda teleba hamin fanden
imtahana buraxilmir, onun hemin fenn Uzre akademik borcu galir.

VIIl.Qiymetlendirme:

Qiymatlendirme zamani Elmi Suranin 16 may 2024-ci il tarixli gerarina uygun olaraq
qiymatlendirma meyarlan nazer alinir.

Taelabalerin biliyi 100 balli sistemls giymatlandirilir. Bundan 50 bali toleba semestr
erzinds , 50 bali ise imtahanda toplayir. Semestr arzinde toplanan 50 bala asagidakilar
aiddir: 20 bal seminar va laboratoriya derslerinde fealiyystine gére ve 30 bal
kollokviumlarin naticalerine gérs.

Imtahan biletina bir gayda olaraq fenni shate edan 5 sual daxil edilir.

Qiymat meyarlan asagidakilardir:

-10 bal- telabe kegilmis material darinden baga distir, cavabi daqiq ve hartarsfiidir.

-9 bal-telaba kegilmis material tam baga diistir, cavabi daqiqdir ve mévzunun metnini tam

aca bilir.

-8 bal-talaba cavabinda limumi xarakterli bazi qiisurlara yol verir;

-7 bal- telebe kegilmis material basa disdr, lakin nezeri cehetden bazi masalslari
8saslandira bilmir

-6 bal- talabanin cavabi asasan dizgiindiir.

-5 bal-tslabanin cavabinda ¢atismazliglar var, mévzunu tam ahats eda bilmir.

-4 bal- talebanin cavabi qisman dogrudur, lakin mévzunu izah edarken bazi sshviars yol
verir;

- 3 bal- talabanin mévzudan xabari var, lakin fikrini 8saslandira bilmir;

- 1-2 bal - talabanin mévzudan qisman xabari var.

-0 bal- suala cavab yoxdur.

Talabanin imtahanda topladidi balin migdar 17-den az olmamalidir. ©ks teqdirds
talebanin imtahan gostaricilori semester arzinds tedris fealiyyati naticasinds topladig

bala alava olunmur.
Semestr naticasina gora yekun giymatlendirma (imtahan ve imtahanagadarki ballar
@sasinda)

Ne Bal Qiymat
Sozle Harfle
1. 91-100 ala A
2, 81-90 cox yaxs! B
3. 71-80 yaxsl| C
4, 61-70 kafi D
5. 51-60 qonaatbexs | E
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IX. Davranig qaydalarninin pozulmasi:Telaba Universitetin daxili nizam —intizam
qaydalanni pozduqda onun haqqinda esasnamads nazarde tutulan qaydada tadbir
gorilecek.

X. Teqvim mdvzu plani: Milhazire 30 saat, meggale 30 saat. Cami: 60 saat

Ne

Kegirilen milhazire, seminar, maggals,
laboratoriya ve serbast mévzularin mezmunu

Saat

Yorix

arix

1

2

3

4

Miihazire mdvzulan

1.

M&vzu Ne 1. Elektronika haqqinda (imumi melumat.Elektron
qurgulannin inkisaf marhalsleri. Elektron qurgularinin
tesnifati.Sade lehim alatlari ve lehimlama demiri.

M&vzu Ne 2. Elektron qurgularinin elementleri ve onlarin
qrafiki
isaralonmasi.Birlagsmalar.Ceviricilor.Rezistorlar.Kondensatorl
ar. Miixtslif elektronik komponentlerin oxunmasi.Multitesterle
arginliyin, carayan siddatinin ve milqavimatin él¢iilmasi.

M&vzu Ne 3. Elektrovakuum cihazlarn. Elektron emissiyas:.
Elektron lampalarinin ig prinsipi.Triod va onun
xarakteristikalari.Elektron-giia borulari(ESB).Elektrostatik
idarsli ESB.Elektromaqnit idarali ESB. Kineskoplar.
Ossiloqraf va funksiya generator ila signallarin, garginliklarin
va tezliklarin dl¢iilmasi.

Movzu Ne 4. Qaz bosalmali cihazlar. Qaz bosalmali cihazlarin
tiplari va onlarin farqli xiisusiyyatlari. Om ganunundan
istifada edarak garginlik, carayan siddati ve miiqavimat
arasindaki alaganin dl¢iilmasi.

Mévzu Ne 5. Elektrovakuum cihazlarinin markalanmasi.
Elektron — siia borularinin markalanmas.. Ifrat yiiksak tezlik
diapazonlu elektrovakuum cihazlar. IYT diapazonlu xiisusi
noév elektron cihazlari. Ugus va aksetdirici klistronlari.
Magnetronlar. Qagan va aks dalga lampalari. Rezistorun
ardicil va paralel birlagdirilmis dovralarinin
olgiilmasi.Multimetrla Kirxhof ganununun yoxlanmas..

Movzu Ne 6.Fotoelektron emissiyali cihazlar. Elektrovakuum
fotoelementlari. Fotoelektron vurucular. Multimetrle
superposiziya prinsipinin yoxlanmasi.

Movzu Ne 7. Yarimkegirici cihazlar ve materiallar.Yarimkegirici
cihazlar va onlarn igsaraloanmasi sistemlari. Yarimkegirici
diodlar. Yarimkegirici diodlarin tasnifati va igaralanma
sistemi. Stabilitronlar. Tunel diodlar. R, L, C SC ddvralari ile
tacriiba.

Mdvzu Ne 8. Varikap. Gevrilmis diodlar. Injeksiyali — ugub
kegcma diodlar. Sottki diodlari. Selvari - ugusg diodlari. PN
birlagsmali/Zener diodunun amaliyyat xarakteristikasinin
ol¢iilmasi.

Movzu Ne 9. Qann diodlari. Yarimkegirici triodlar
(Tranzistorlar). Bipolyar tranzistorlarin qurulugu.Bipolyar
tranzistorlarin diod modeli va konstruksiyasi.Bipolyar
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tranzistorun esas parametrlari va is rejimlari. Rektifikator
dovresi ile tacriiba.

10.

1.

12.

M&vzu Ne 10. Sahe tranzistorlan ve idaraolunan p-n kegidli
sahe tranzistoru.lzola olunmusg rezali sahe tranzistoru (MDY
tranzistor). Gerginliyi stabillagdiren ddvrs ile tacriiba.

Mdvzu Ne 11. Goxtabaqali yanmkegirici cihazlar. Inteqral
sxemlar. Inteqral sxemlorin istehsali ve markalanmast.
Tranzistorun emaliyyat xarakteristikalar ile tecriibe.

Mdvzu Ne 12.Yanmkegirici vericiler.Yarimkegirici temperatur
veri-cileri.Varistorlar.Maqnityanimkegirici
cihazlar.Tranzistorun torpaq-lanmig gliclandirici ddvrasi ile
tocriiba.

13.

Maovzu Ne 13.Yilk elaqeli cihazlar. Glic yarimkegirici cihazlari.
Giic sahe tranzistorlari. Rezesi tecrid edilmis bipolyar
tranzistor (RTBT). Optoelektron cihazlar.Optoelektron
cihazlann {mumi xarakteristi-kasi ve element bazasinin
miiasir vaziyyeti.T-STT tranzistorun ama-liyyat
xarakteristikalan ila tacriiba.

14.

Movzu Ne 14, Optoelektron giialanma manbaleri.
Liiminessensiyal giialanma menbalari. Dioddan istifade
etmakla tacrilba signal yaratma dévrasi.

15.

Mdovzu Ne 15. Optronlar, optociitler ve optoelektron
mikrosxemlar. indikatorlar.Nanoelektronika
elementlari.Nanoelek-tronika cihazla-ri va onlarda kvant
Olgiilli strukturlarin tetbiqi.Tranzistorun giiclen-dirma
ddvrasinin tacriibasi.

Miihazirs uzra cami

30s

Masgala(Seminar) mévzulari

M&vzu Ne 1. Elektronika haqqinda iimumi malumat.Elektron
qurgulannin inkisaf marhalslari. Elektron qurgularinin
tasnifati.Sada lehim alatlari va lehimlama damiri.

Movzu Ne 2. Elektron qurgularinin elementlari va onlarin
qrafiki
isaralenmasi.Birlagmalar.Ceviricilar.Rezistorlar.Kondensatorl
ar. Miixtalif elektronik komponentlarin oxunmasi.Multitesterls
arginliyin, carayan siddatinin ve miigavimatin él¢iilmasi.

Movzu Ne 3. Elektrovakuum cihazlari. Elektron emissiyasi.
Elektron lampalarinin is prinsipi.Triod va onun
xarakteristikalari.Elektron-giia borulari(ESB).Elektrostatik
idarali ESB.Elektromaqnit idarali ESB. Kineskoplar.
Ossilograf va funksiya generator ila signallarin, garginliklarin
va tezliklarin 6lgiilmasi.

Movzu Ne 4. Qaz bogalmali cihazlar. Qaz bogalmali cihazlann
tiplari va onlarin fargli xiisusiyyatlari. Om qanunundan
istifada edarak garginlik, carayan siddati ve miiqavimat
arasindaki alaganin dlgiilmasi.

Mo6vzu Ne 5. Elektrovakuum cihazlarinin markalanmasi.
Elektron - siia borularinin markalanmasi. [frat yiiksak tezlik
diapazonlu elektrovakuum cihazlar. IYT diapazonlu xiisusi
ndv elektron cihazlarn. Ugus ve aksetdirici klistronlari.
Magnetronlar. Qagan va aks dalga lampalari. Rezistorun
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ardicil ve paralel birlegdirilmig ddvralerinin
dlgillmesi.Multimetrle Kirxhof qanununun yoxlanmasi.

6. | Mévzu Ne 6.Fotoelektron emissiyali cihazlar, Elektrovakuum
fotoelementleri. Fotoelektron vurucular. Multimetrle 2
superposiziya prinsipinin yoxlanmasi.

7. | M8vzu Ne 7. Yarimkegirici cihazlar ve materiallar.Yarimkegirici
cihazlar ve onlanin igarelenmasl sistemleri. Yarimkegirici
diodlar. Yanmkegirici diodlarin tesnifati ve igaralenme 2
sistemi. Stabilitronlar. Tunel diodlari. R, L, C SC dévralari ila
tecriibe.

8. | Movzu Ne 8. Varikap. Gevrilmis diodlar. Injeksiyali - ugub
kegma diodlan. Sottki diodlari. Selvari - ugus diodlari. PN 2
birlegsmali/Zener diodunun emaliyyat xarakteristikasinin
dl¢ililmesi.

9. | M&vzu Ne 9. Qann diodlan. Yarimkegirici triodlar
(Tranzistorlar). Bipolyar tranzistorlarin qurulugu.Bipolyar
tranzistorlarin diod modeli va konstruksiyasi.Bipolyar 2
tranzistorun asas parametrleri ve ig rejimleri. Rektifikator
ddvrasi ile tacrilba.

10. | MSvzu Ne 10. Saha tranzistorlari va idarsolunan p-n kegidli
saha tranzistoru.izols olunmus rezeli sahs tranzistoru (MDY 2
tranzistor). Garginliyi stabillagdiran ddvra ila tacriiba.
11. | M8vzu Ne 11. Goxtabaqali yarimkegirici cihazlar. Integral
sxemlar. inteqral sxemlarin istehsali ve markalanmasi. 2
Tranzistorun amaliyyat xarakteristikalar ila tacriiba.

12. | M6vzu Ne 12.Yanimkegirici vericilar.Yanimkegirici temperatur
veri-cilari.Varistorlar.Magnityarimkegirici 5
cihazlar.Tranzistorun torpaq-lanmig giiclandirici dovrasi ils
tacriiba.

13. [ Mévzu Ne 13.Yiik alagali cihazlar. Giic yarimkegirici cihazlar.
Gic sahs tranzistorlari. Razasi tecrid edilmis bipolyar
tranzistor (RTBT). Optoelektron cihazlar.Optoelektron
cihazlarin Umumi xarakteristi-kasi va element bazasinin 2
miiasir vaziyyati.T-STT tranzistorun ama-liyyat
xarakteristikalari ils tacriiba.

14. | Movzu Ne 14. Optoelektron siialanma manbalari.
Liiminessensiyali gsiialanma manbalari. Dioddan istifada 2
etmakla tacriiba signal yaratma dovrasi.

15. | Movzu Ne 15. Optronlar, optociitlar va optoelektron
mikrosxemlar. indikatorlar.Nanoelektronika
elementlari.Nanoelek-tronika cihazla-ri va onlarda kvant 2
olgiilii strukturlarin tatbiqi.Tranzistorun giiclan-dirma
doévrasinin tacriibasi.

Masggale lizre comi 30s.
Fenn {izra cemi 60s.

Xl. Fann lizra talablar, tapsiriglar:
" Elektronikanin asaslan " fenninin tedrisi zamani telebalera kompiterin

strukturuna aid olan miixtalif bélmalerinin ve praktik tetbiqini dyredilmesi fonn iizre
qoyulan asas talablardan biridir.

Fanninin tadrisi zamani qoyulan telebler agagidaki kimidir:

- Mihazira matninin hazirlanmasi,
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- test tapsinglan,

- referat iglori,

- ferdi tapsinglar,

- praktiki messlsler.

Xil. Fenn iizre telimin neticeleri: 12

Telim neticesinde telebalerin elde etmsli olduglan tesevvir, verdig ve baca'rlqlar':
informasiya menbayi ile isin bacanq ve verdigi; @sas amilin tehlili ve ayira bilmasl,
miqayise, Umumlegdirme ve sistemloegdirms, konkretlogdirma, stbut va raddetma,
ziddiyyetleri gérme bacangi; tefekkurld bacariq ve verdiglerin formalagdiniimasini

bilmelidir.
Fennin tedrisinin sonunda telabslor " Elektronikanin esaslari * kursundan mtayyan

biliklere malik olmali, o cimladen fenn haqqinda nezeri ve praktik gekilde fikirlorini

esaslandirmag: bacarmahdirlar:
- Gevirici hissalerinin adlan ve simvollari. Sade mantiq sxeminin névieri
- Elektrik sxemlerinin qurulmasi ve modellesdiriimasinin dyranilmesi
- Prinsipial elektrik sxemlarinin igleanmasi U¢ln igin apariimasi gaydasi

- Reqamli generatorun modellagdirilmasi
Xlll. Telabalerin fann haqqinda fikrinin dyrenilmasi:

XIV Kollekvum suallan,
1. Elektronika haqqinda imumi malumat.
2.Elektron qurgularninin inkigaf marhalaleri.
3.Elektron qurgularinin tasnifati.
4.Elektron qurgularinin elementlari ve onlarin grafiki isaraleanmasi.
5.Elektrovakuum cihazlan.Elektron emissiyasi
6.Elektron lampalarinin is prinsipi.
7.Triod va onun xarakteristikalari.
8.Elektron-siia borulari(E$B).
9.Elektrostatik idarali ESB.
10.Elektromagqnit idarali ESB.
11.Kineskoplar.
12.Qaz bosalmali cihazlar.
13.Qaz bosalmali cihazlann tiplari va onlarin farqli xiisusiyyatlari.

14.Elektrovakuum cihazlarinin markalanmasi.
15.Elektron-siia borularinin markalanmasi.
Il Kollokvium suallan
16.Fotoelektron emissiyali cihazlar.
17.Elektrovakuum fotoelementlari.
18.Fotoelektron vurucular.
19.Yarimkegirici cihazlar ve materiallar.
20.Yarimkegirici cihazlar va onlarin igsaralanmasi sistemlari.
21.Yarnmkegcirici diodlar.
22.Yanimkegirici diodlarin tasnifati va isaralanma sistemi.
23.Stabilitronlar.
24.Tunel diodlar.
25.Varikap. Cevrilmis diodlar
26.Injeksiyali~ugub kegma diodlari.Sottki diodlan.
27.Qann diodlarn.
28.Yarnimkegirici triodlar (Tranzistorlar).
29.Bipolyar tranzistorlarin qurulusu.
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30.Bipolyar tranzistorlarin diod modeli ve konstruksiyast.

XV. Imtahan suallan
| Blok
1. Elektronika haqqinda timumi melumat.
2.Elektron qurgularinin inkigaf merheleleri.
3.Elektron qurgularinin tesnifati.
4.Elektron qurgularinin elementleri ve onlarin qrafiki isaralenmesi.
5.Elektrovakuum cihazlan.Elektron emissiyasi
6.Elektron lampalannin ig prinsipl.
7.Triod ve onun xarakteristikalan.
8.Elektron-giia borulan(ESB).
9.Elektrostatik idareli ESB.
10.Elektromaqnit idareli ESB.
Il Blok
11.Kineskoplar.
12.Qaz bosalmali cihazlar,
13.Qaz bosalmali cihazlanin tipleri ve onlarin ferqli xiisusiyyatleri.
14.Elektrovakuum cihazlarinin markalanmasi.
15.Elektron-giia borularinin markalanmasi.
16.Fotoelektron emissiyal cihazlar.
17.Elektrovakuum fotoelementlari.
18.Fotoelektron vurucular.
19.Yarimkegirici cihazlar ve materiallar.
20.Yanmkegirici cihazlar va onlarin isaralenmasi sistemleri.
lll Blok
21.Yanmkegirici diodlar.
22.Yanmkegirici diodlarnin tasnifati va igaralanma sistemi.
23.Stabilitronlar.
24.Tunel diodlari.
25.Varikap. Cevrilmis diodlar
26.injeksiyali-ugub kegma diodlari.Sottki diodlari.
27.Qann diodlari.
28.Yanimkegirici triodlar (Tranzistorlar).
29.Bipolyar tranzistorlarin qurulusu.
30.Bipolyar tranzistorlarin diod modeli va konstruksiyasi.
IV Blok
31.Bipolyar tranzistorun asas parametrlari va is rejimlari.
32.Saha tranzistorlari va idaraolunan p-n kegidli saha tranzistoru.
33.izola olunmus razali saha tranzistoru (MDY tranzistor).
34.Coxtabaqali yarimkegirici cihazlar.
35.inteqral sxemlar.
36.inteqral sxemlarin istehsali va markalanmasi.
37.Yanimkegirici vericilar.
38.Yarimkegirici temperatur vericilari.
39.Varistorlar.Maqgnityarimkegirici cihazlar.
40.Ylik alaqgali cihazlar.Giic yarimkegirici cihazlari.
V Blok
41.Giic saha tranzistorlari.
42.Rezasi tacrid edilmig bipolyar tranzistor (RTBT).
43.0ptoelektron cihazlar.
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44.0ptoelektron cihazlarin {imumi xarakteristikasi ve element bazasinin miiasir

vaziyyati.

45.0ptoelektron giialanma menbaleri.

46.Liiminessensiyal gilalanma menbaleri.

47.0ptronlar, optociitier ve optoelektron mikrosxemler.
48.Indikatorlar.Nanoelektronika elementleri.

49.Nanoelektronika cihazlari ve onlarda

50. Nanoelektronika cihazlan ve onlarda kvant &l¢lilli strukturlarin tatbiqi

“Elektronikanin esaslan” fonninin sillabusu 050631-"Kompfiter miihandisliyi" ixtisas!
Uzre tedris plani ve fenn programi esasinda tartib edilmigdir.

Sillabus "Texnologiya ve texniki elmlar" kafedrasinda miizakire edilarak, tasdiq
edilmigdir (7 Fevral 2025-ci il, protokol Ne 06).

Fann muallimi: "a é dosent, A. A. Damirov.

Kafedra midiri: J/ﬁ dosent, R.F. Sliyev
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